浙江师范大学采购中心                              　　　　　                                      谈判文件


谈判需求

编号：TP2013012A
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	2英寸GaN外延片

	采购内容
	2英寸GaN外延片

	单位及数量
	1500片

	主要功能及用途
	LED芯片制备及研发。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	2英寸GaN外延片（A档）
	片
	300
	

	2
	2英寸GaN外延片（B档）
	片
	1200
	


三、技术需求表

	1


	2英寸GaN外延片（A档）


	▲1、直径2英寸；
▲2、外延片衬底为PSS，且正面边缘有倒角；
▲3、主波长范围在450nm～460nm；

4、PL谱的片内峰值波长偏差不大于±2nm；
5、PL谱的半峰宽小于20nm；
6、PL谱的峰值强度要大于15mcd；
7、PL谱积分光强大于330mcd；
8、PL谱积分光强片内偏差不大于±10%
9、PL谱积分光强批内偏差不大于±12%
10、外延层厚度为5～8um
11、外延层厚度片内偏差不大于±10%；

12、外延层厚度批次内偏差不大于±12%；

13、表面无雾边缺陷；
14、整片刮痕不得多于6条；
15、表面无裂纹；
16、肉眼观察整片表面颗粒总数不得多于10颗；
17、显微镜50倍下观察不得有大面积磊凸、鱼鳞、六角孔、孔洞等缺陷
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▲18、对38milx38mil蓝光芯片需达到如下光电要求：

电压：＜3.3V@330mA；

漏电：＜1µA@5V；

光效：≥100Lm/W@330mA@色温6000K;

芯片综合合格良率：≥80%;
19、原生产商提供外延片PL、EL和XRD自测数据；
20、原生产商提供同型号外延片验证芯片点测数据；
21、原生产商提供外延片工艺技术参数，包括：外延片n层的深度，最佳光效的刻蚀深度参考值等。

	2
	2英寸GaN外延片（B档）


	▲1、直径2英寸
▲2、外延片衬底为PSS，且正面边缘有倒角；
3、主波长范围在440nm～465nm；

4、PL谱的片内峰值波长偏差不大于±2nm；
5、PL谱的半峰宽小于25nm；
6、PL谱积分光强大于330mcd；
7、外延层厚度为5～8um；
8、外延层厚度片内偏差不大于±10%；

9、外延层厚度批次内偏差不大于±12%；

10、表面无雾边缺陷；
11、整片刮痕不得多于10条；
12、表面无裂纹；
13、肉眼观察整片表面颗粒总数不得多于20颗；
14、显微镜50倍下观察不得有大面积磊凸、鱼鳞、六角孔、孔洞等缺陷
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▲15、对10milx10mil蓝光芯片需达到如下光电要求：

电压：＜3.2V@20mA；

漏电：＜1µA@5V；

光效：≥110Lm/W@20mA@色温6000K；

芯片综合合格良率：≥90%；
16、原生产商提供外延片PL、EL和XRD自测数据；
17、原生产商提供同型号外延片验证芯片点测数据；
18、原生产商提供外延片工艺技术参数，包括：外延片n层的深度，最佳光效的刻蚀深度参考值等上。


四、商务要求表

	履约保证金
	签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后3个月无质量服务问题，履约保证金无息返还给成交供应商。

	交货时间及地点
	时间：合同签定后30天内交货

地点：浙江师范大学科技楼28-514室（浙江省金华市）

	付款条件
	货到验收合格后一次性支付合同总价款。

	验收条件
	1、我方将对所供的所有外延片进行PL参数测试，如有不符本标书相关指标要求的外延片，供应商应及时进行更换，直至符合要求为止。

2、中标供应商免费提供10片试验片(A档4，B档6片)，试验片由用户从采购的外延片中随机抽取，进行A档第18条和B档第15条技术指标的检验。

	 售后服务
	生产用外延片n层的深度，最佳光效的刻蚀深度参考值等工艺参数。
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